1511 — ONCELIKLI ALANLAR ARASTIRMA TEKNOLOJi GELISTIRME VE YENILIK

PROJELERi DESTEKLEME PROGRAMI

BiLGi VE iLETiSiM TEKNOLOJILERI-EKRAN TEKNOLOJILERi CAGRI DUYURUSU

1. Cagri Kodu

‘ 1511-BIT-EKRN-2016-1-2

2. Cagni Bashgi

LED ve OLED Ekran Teknolojileri icin Malzeme Gelistirilmesi

3. Gagn Gerekgeleri ve Amaglar

Ulkemizde LED ve OLED sistemleri icin malzeme ve aygit tasarimina yonelik 6nemli bir altyapi ve bilgi
birikimi mevcuttur. Bu birikimin nihai riin sekline dontstirilebilmesi 6nem tasimaktadir. LED ve OLED
tabanli ekranlarin yerli Ureticilerimiz tarafindan dretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda LED ve OLED
tabanli ekran Uretim silireglerinde kullanilacak alttaslar, malzemeler, bilesenler ve Uretim kaplama
sistemlerinin (PVD, CVD vb.) gelisimine zemin olusturacak proje onerileri bu cagri kapsaminda
desteklenecektir.

4. Cagri Konu ve Kapsami

LED, OLED ekran teknolojilerinde kullanilan, organik-inorganik yariiletken malzemelerin (kigik
molekiller, polimerler, organometalik bilesikler, kuantum nokta yapilar, inorganik
nanopartiklller ve CNT gibi) tretilmesi,

Yeni elektrot malzemelerinin esnek/esnek olmayan 1 mm’den daha ince alttaslar Gzerine
gelistirilmesi,

Metalik ve organik katmanlarin kaplanmasina yonelik tretim teknolojilerinin gelistirilmesi,

Enkapsilasyon islemleri.

Hedeflenen Ciktilar ve Teknik Ozellikler:

RGB piksel sistemleri icin Beyaz, Kirmizi, Mavi ve Yesil 1sik yayan (elektroliminesans)
malzemelerin gelistirilmesi. inorganik malzemeler icin en az %10 verim (optik giic / elektrik
gii¢), organik malzemeler igin ise en az %3 verim aranacaktir.

Yeni elektrot malzemelerinin kalinhgi en fazla 1 mm, alani en az 10 cm x 10 cm olan alttaslar
zerinde gelistiriimesi (1s1k gecirgenligi en az %80, es dagilimlik (uniformity) en az %90 ve direng
en fazla 50 ohm/kare olmalidir).

Metalik ve organik katmanlarin kaplanmasi ile ilgili calismalar, ylksek hacimli seri Uretime
uygun OLED ekran (retim teknolojilerinin (roll-to-roll, vakum fiziksel buharlastirma sistemleri,
murekkep pusklrtme vb.) gelistirilmesidir.

Rulodan ruloya lretim hatti gelistirilmesi: Hat genisligi en az 30 cm; TCO kaplamalari igin cam,
PET, PES, PEN alttaslar Gzerine 0,1-1 m/dk tasima hizi; Gretilen TCO malzemelerinin altliklar igin
50 - 300 ohm/kare tabaka direnci, en az %90 es dagilimli (uniform) ve en az %75 optik
gecirgenlikte olmasidir.




e  AMOLED ve LED Goruntileme Sistemleri icin Aktif Matris ve Organik Katmanlarin Olusturulmasi
icin Cluster veya In-Line (PVD/CVD Vakum Buharlastirma) Uretim Hatti: En az 12.5 cm x 12.5 cm
esnek (PET, PES, PEN, metal, vb.) veya esnek olmayan (cam, kuvars, silisyum, safir, metal, vb.)
althik boyutlari; aktif matris olusturulmasi icin ihtiyag duyulan kaplama (metal, TCO, yariiletken,
dielektrik, vb.) ve kuru asindirma sistemleri (reaktif iyon asindirma) vb. icermesi; kiigiik molekdl
organik malzemelerin (HTL, EBL, RGB, vb.) siire¢ akisina uygun olarak buharlastirilabilmesi;
kaplama kalinliklarinda +-%2 es dagilimli elde edilebilmesi; alttas yapisina bagh olarak +-%5
uniform sicaklik kontroli; kaplama sistemlerinde buharlastirma igin yerli tasarim linear source
kullanilmasi; Cam Uzerine biuyutilen TCO kaplamalarinin 1-25 ohm/kare tabaka direnci, en az
%90 es dagilimli ve en az %75 optik gecirgenlige sahip olmahdir.

e Mirekkep Piiskiirtme (inkjet printer) Cihazi: Ozgiin nozzle tasarimi igeren, printer baslhiginin en
az 128 nozzle’lh (128 flat nozzle) olmasi; pikolitre seviyesinde damlatma hacmi; 3 farkl rengi
(RGB) ard arda uygulayabilme 6zelligi; AMOLED ekran Uretimi icin farkli renk murekkeplerin
mikro boyutlu piksellerin icine hassas bir sekilde adreslenmesi; sistem genelinin hassasiyeti
5um 3 sigma olmasi; Damlacik olusumunu izlemek ve hassas hizalamayi saglamak; gerekli isitici
sistemler kullanilarak polimerlerin cure ya da post cure edilmelidir. Tiim islemler asal (inert) bir
ortamda yapilmalidir.

e Enkapsilasyon calismalarinda nem gegirgenlik miktari en fazla 10° g/m?/giin olmalidir. En az
12.5 cm ekrani seri tretime uygun sekilde enkapsiile edebilmelidir.

5. Cagri Takvimi

Cagn Acihs Tarihi 24 Mayis 2017

Cagn Kapanis Tarihi 18 Agustos 2017

On Kayit Son Tarihi* 28 Temmuz 2017 Saat: 17.30

Proje Oneri Basvuru Tarihleri 26 Haziran 2017-18 Agustos 2017 Saat: 17.30

*: Proje basvurulari yapabilmek igin proje éneri bashginiz ve kurulusunuz durumu ile ilgili belgeleri TUBITAK a
sunarak 6n kayit onayl almaniz gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evraklarin TUBITAK’a evrak girisinin
yapilabilecegi en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar &n kayit evraklarini TUBITAK a ulastiramayanlar proje
basvurusu yapamayacaktir.

6. Cagriya Ozel Sartlar

Proje siiresi iist siniri

Proje biitgesi iist siniri

:36 ay
:5.000.000 TL

Isbirligi yapis : Kisit yok
Diger hususlar : Kisit yok
7. irtibat Noktasi
Cagri Sorumlusu Serhat KARAP serhat.karap@tubitak.gov.tr

Cagri Sorumlusu Yrd.

Fatmanur iZBUDAK

fatmanur.izbudak@tubitak.gov.tr




On Kayit Sorumlusu

Fatih M. SAHIN

fatih.sahin@tubitak.gov.tr

1511 Program Sorumlusu

Halil Emre POLAT

halil.polat@tubitak.gov.tr

Ayrintili bilgi icin: www.tubitak.gov.tr/1511

E-mail: 1511@tubitak.gov.tr

8. llgili Belgeler

e 1511 Oncelikli Alanlar Arastirma Teknoloji Gelistirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programi

Uygulama Esaslari

e 1511 Proje Oneri Basvuru Formu (AGY111-02)

9. Ek Bilgi

e Proje basvuru tarihi itibari ile proje ekibinde proje konusu ile ilgili en az lisans diizeyinde firma
¢alisani personel istihdam edilmeyen projeler hakem atamasi yapilmadan 6n incelemede

reddedilir.

e Bu cagri duyurusu TUBITAK 1511 kodlu “Oncelikli Alanlarda Arastirma Teknoloji Gelistirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programi” uygulama esaslari cercevesinde yapilmis olup, burada

belirtilmeyen hususlar icin uygulama esaslarinda yer alan hikkimler gecerlidir.



http://www.tubitak.gov.tr/1511
mailto:1511@tubitak.gov.tr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

